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Silizium-Mesa-Dioden
Silicon Mesa diodes

Anwendungen: Schneller Gleichrichtar und Schalter z. B, fur zellanfraguenten Betrieb im Fernseh-
gerat und Schaltnetztaile,
Applications: Fast rectifier and switch for example for TV-line oulput circults and switch mode

power supply.
Wesentliche Merkmale: Features:
@ Hohe Sperrspannung @& High reverse voltage
@ Kurze Schaltzeit @& Shoit switching time
@ Geringe Umschaltverluste @& Low switching loss

Abmassungen In mm
Dimenslons In mm

E N _l}..l' o8 Kunststoffgehiuse
Plastic case

e — Gewicht - Waight
max. 1g

Kathodenseite durch
Farbstrich gekennzeichnet
Cathode indicated

Absolute Grenzdaten by colour stroke

Absolute maximum ratings

Periodische Spltzensparrspannung
Rapatitive paak raversae voltage

JE 20kHZ, 1€ 12 ps BY 211/2 Unpm 250 v
BY 211/3 URRM 350 v
BY 211/4 Uarm 450 W
BY 211/5 UrrmM 550 W
BY 211/6 URRM 650 v
Sperrspannung, Scheitelsparrspannung
Reverse voltage, crest working raverse valtage
BY 211/2 Ug = Ugwm 200 W
BY 211/3 UR = Unwm 300 v
BY 211/4 Up = Urwm 400 v
BY 211/5 U = Unwm 500 v
BY 211/6 Un = Unwm 600 v
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DurchlaBatrom, Mittelwert
Average forward current

UR = 100V ;FI‘.U 2.0 A
Periodischer DurchlaBspitzenstrom TeRM 12 A
Repetitive peak forward curment
StofdurchlaBstrom
Surge forward currant

n < 10ms TEspa 50 A
Sperrschichttemperatur ! 150 G

Junction femperature

Lagerungstemperaturberaich laty —40..+125 G
Storage lempearalure range

Wirmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junetion ambient

f = kenstant, { = 15 mm R 50 TCAW
constant
KenngréBen
Characteristics
Durchlalspannung
Forward voltage
Ig=1A, 1j=25°C gt 1,0 v
Ip = 8A, 1] = 25°C Ugt) 115 v
Sperratrom
Revarse confinuous currant
UF‘WM' fj = PR°C .Irﬂl:l -] T
rj = 125°C Ig" 500 pA
Rickwértserholzeit
Rewverse recovery fime
lp=lg=14Aig= 1u?j||*nﬁ. ler 350 na
Ip=15A,Ug =50V dt = 1.5ASus, fj = 257G e 350 ns
Sperrverzégerungsladung Oer 140 nC

Reverse recovery charge

L
4 F = 001, tp = 0.3 ms
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